ZIARCE PR AR T

ANS-BT303M
A+ V1. 2

ANS-BT303M

5. 3 FHNWE TR

BITiE R

hi A H #H fabs 1E#
1.0 2025/6/11 WILERRAS ANS
1.1 2025/12/11 SEHT S| ANS
1.2 2026/7/3 BB R ANS
RYNT LR BIRA S @RINFFE 1/12

www.ansiotech.com



AR R H B R A ANS-BT303M
H =
Lo g B oot e s s e eteees s et s s s et e ae s s eet et s s e et et asaseseee e s asaet et e asaseet et easeseet s s asaseee e s asaet et easeeeet s asasaneetasasasaetassasasaetnas 3
IR ettt e et e et et e et e e et et e e e e e et eeeaeeeeeteeeeeeeee et eeeeee et eeeeeeee e eeeeeee et et eeeeee et eeeeee et e eeeeeee et s e eeee et eae et et et neeeeeeeeneneeens 3
B T ettt et e e et et ue e et et e e e eeee et e e eeeeeeeeeaeeeeeteeeeeeeee et e e eeee et eeeeeeee e e e e eeee et ne et eeee et e eeaee et eeeeeeee et s e eeeeee e eseeeeeeeneeeeeneeneneeens 3
TN ettt ettt et a et et et eu et ettt et et eueueteteueueueteteteteueneseteteueeeseueneseneteneneseueteeeseseteseseseseseseseneteseseteueeeeeneneteseeenenetetenetererenenenens 3
2 BB ettt et ee et et e et s e e e et ses e setetaas e st eetasaeateteesasatetetsasaeteteetasaeateteesastateneasaetetens s st et easaeateesasasenetsanannnt 4
B BRI «.eneeeeeeeeeeeeeeeeteeeeeeeteeeeeteeeeeseeeteseseteaeaseeeeeeseaeeeaeeeaeeeeeeeeeeseeeeeeeeaeeeeeeeeeaeeeeeeeeeeseeeeeeeeneaseeseesaeeseneeasesesenesaeesesenananesanenananes 4
B L T IR Bl ettt ettt e ettt e e e et et e e e e et et e e e et et et e et et et e e et eeee et e e ee e e et s e e e e et et e e e et et e e e ee et arnaneeens 4
3 2 B I SLAIEEH oottt e e e e et e e e e et et e e e e e e et es e e et et et ee e s e e et ee e e e e e e e e ee e e e eee s en e e e e e ees e eeenns 5
B IIBEIE T et e e e eeet et e e s e e st eee e asatetsasas st ee s s e et s e s ettt s asaeatetes s e et et easasteteseas st et easaseet et easastetsesasasetetsasaenetennann 5
B 1 T B TO Tl oottt e et e e e et et e e eeee e e e s e eeee et e e e e e e et e e e ee e e et e e et ee et et e s eee et et e e eee et et e eeee et e eaee et annaeeeens 5
A2 RE FEETT oottt e e e et s eseeeseeesenennosesenessseses Bieeestsseses et et et es st aseseseeeaeeseseseataseseseetaeeeeseeeaeneenen e et et eneneteeeaeneas 5
A3 UART JZET oot etet e esesseseeeesesnenensesesssnmes Sindde e e Biae e s et e teseseseaeasseeeeseaeaeasesestteseseneetasaseseneaeesesenentasanenesnenes 5
N O A5 7.1 ) 6
B EATHEME .ottt eeeeeeeeeeeeeeeseeeesssssnensasnensseesdinsnes Soesusesdbuseeeeesesueesasesssaeesesaeesaseeaseseeaseseeesesasesesesasesasasesaeesesesasanesanesananes 6
B L BB R BT T AEL oo e eeeeeeeeeesese e e e e Poa et e et e e et e e e e e eee et e e e e e e et ee s e e eee et e e e e e e et et et e ee et et e s e e e et et e eeee et en s aee et ennenneen 6
B 2 T T B e e ettt et ettt et e et et eeee et e e e e e et et e e e e et et e ee e e et e e e ee et et e eeeeeeeanaranens 7
6. VEFE U BFZEL & Bl BT oo oo see et eeeeeteeeeessestesasasesessesasasesessasasasestasasasasestasasaseseseassasaseseasnsasastessnseseseasasanenes 7
T TEITRAR ceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesesesesesesess e Tien ee e eesasesasesasasasasesasesasasasasesasasasasasasasssasasasasasasasasasasasasasasssasasasssasasasasssnsssnsasnsasasnsnsasnses 7
B B I T B et et e e e e e e e e e e e s e aeae e aes e aeasaeae st see st ae st ae e st aet ettt ettt sttt ettt ettt esatatasenetennae 8
B L B R N ettt a e et e e aea e eu et e e aeaea et e e e e e e e eaet et eaeesaeeeaeteaeeeeeaeeeaeaeaeaeeeeeaeeeaeaeeeaeaeanenaeeeeeananaranas 8
0. FBAETE TN ceoveeeeeeeeeeee e eeeeeeee e seeeesesseseseesasasesestesasnsesastassasaseetesasaseseasasasssestaeasassseetasasasestetsasaseseesnsasestaeasasaseesasasaseseaen 9
0. 1 BB TN oot s et e e e e et eeeeee e e et e e e e e e et s e e e e e e e e et e e s e e e e et eeee e e e e e ee e e e e e en e s e e e ees e enrens 9
0. 2 A R ET (BT B TR ) oo e e et e e e et e s ee s e e e e e e e e e e ee e e e e et s et ee e e et ee e e e e e seeneeeanraeen 9
0. 3 I R E T (IR R ZE ) oot e ettt e et eeee e et e e et ee e e e e et et e e et e e et eeeseeeee et e s e et et e e e e e e et e e eee et e nenens 10
0 AP B TR ettt ettt et et et et et et et et et et et et et e e et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et e e et et et et et et et et aeeteenentaren 11
0. T AT B B et e e e et et eeaeaeaeaeasaeaeasaeae s e e s et et e e et as e s st s st e e ettt sttt et et s esatasst et aeeeteeetanaeannas 11
Ll R P BB BRI oo e e e e e e e s e e eas s s s ssse e eae s aeasseeaseaeneaeaessaeass s e s aeasasaeaeseasas s aeeasassaesse s s ateeaessaneasaeaen 12
RYNT LR BIRA S @RINFFE 2/12 www.ansiotech.com



AR R H B R A ANS-BT303M

1. 4

MR

ANS-BT303MZ IR I 2 SRR A BR A R & AR 72 [ — ZRBLE+ & S i, SCRPBLA & 4, DRC, 5
EXEQ, [AINSZ#EBLE. AVRCP. 1% SEEZFhIhREM ML,

ANS-BT303W{ FHUARTAE A gmAE 11, & 7 nl LAE AT iy 218 i UART I X ER B AR IR &, X m] LA
BN R LT Z R R, AESSES R S IR

RER

WA 5.3

IS S L 2%

RPTIHREEY, Class 2.0

PRINI UART Y45 A 115200bps, A PASZFR 1200bps & 921. 6Kbps
UART g F42 1

YERWE F ML HID. BLE. SPP. AVRCP. A2DP. HFP. PBAP

SCFRE A RS SBC. WAV
THEESIEE . BT. USB. MIC

N A
754~ DSP/DSD & Wi

W
R
RWRGR
WA HHL
W B A
W FUSBFE &

RYNT LR BIRA S @RINFFE 3/12 www.ansiotech.com



AR R H B R A ANS-BT303M
2. — RIS

% 1: —%JTM%
s  ¥w ]

LRs ANS-BT303M

R~ 10. Omm (W) X 16. 0mm(L) X 2. 2mm(H)

W A W 5.3

TAE LR TE 3.0~4. 2V

LEIPES Bk 6 dBm

RESE -97dBm@0. 1%BER

B 2400~2483. 5MHz ISM band

A 77 20 GFSK, m /4-DQPSK, 8-DPSK

e TRE 26MHz

Bk AR A3 TE 1600hops / sec, 1MHz #iliE =5 [H], 80 AMiliE

B N BT 50 WK G

REEFA PCB B # R £t/ B K2k

i F4z UART

P HID. BLE. SPP. AVRGP. A2DP. HFP. PBAP

HeThhe XHHIRIIFRE

TAEIRE -40° C to +80° C

A7 -40° C to +105° C

i 10%~95% Ak

R 754 RellS

3. TR

3.1 5[fe XA
—;GND ANT%
—3 BAT GND T
—4MIC Ul PWRKEYT
= UART_TX/PE7 DACR[——
—SUART RX/PE6 DACLi
—6]’E5 i = X5 DMi

Tl s B % % & o 14
—™3:888 38—
o o o| ~f of o

ANS-BT303M 5] il SCE] (T ED

RYNT LR BIRA S @RINFFE 4/12 www.ansiotech.com



AR R H B R A ANS-BT303M

3.2 5l LB
R 2: GIMEX

1 GND VSS B R
2 BAT B R B RGN (3V-4.2V)
3 MIC 1/0 MIC
4 PE7 I/O A gmEERINf H, BRIANER O TX, $Z9MEB RX
5 PE6 I/O I gmFRAR N/, BRIAER O RX, $ESMER TX
6 PES 1/O A G R /5
7 FM [ FM
8 PA3 1/0 A G R N/ 5
9 PA4/12S_WS I/O A g R/ /128 WS
10 PA5/I2S_CLK I/O Al AR N/ /125 LCK
11 PAG6/12S_OUT I/O Al gm AL g N/ i/ 12S_0UT
12 PA7 I/O A SRFEH N/ i
13 PEO/MUTE I/O CIE Ve PN haey il
14 PB3/USB_DP I/O A G R/ I/ USB 32 O
15 PB4/USB_DM I/O Al gm L g N/ /0SB 320
16 DACL L EEERY
17 DACR R LEERE
18 PWRKEY | RB/EAL, KRBX
19 GND VSS GND
20 ANT P53 SNBERLIED

4, YEEO

4.1 BR¥F 100

e 11 /NEH GP10. Fra X e GPIO AR n] LB B ST EC &, SIS FhINRE, anislzH],
LED IRk LI 28 M i E 545, AMEFIRES, ANHEERATMERK. 801 / 051K T /0
ZRAY ] DL B0 i e B o O\ Bl AR

4,2 RF 0O

2400~2483. bMHz W5 5.3

TX f e D# N 6dBm

RX £ K R E -97dBm@0. 1%BER
4,3 UART 0

24 ANS-BT303M iEFE 3] 7 — AN & 5F, UART RX F1 UART TX DN & 2 AR . mrisnd
HoAth 5 i UART CTS A1 UART RTS FH-T-520 RS232 WEAEF#h], H I MEHESEE 2L, BIMEHE TR o
VIR, = HSPI S AR

R 3: A[EEM UART X &

RYNT LR BIRA S @RINFFE 5/12 www.ansiotech.com



AR R H B R A ANS-BT303M

B R R 1200 baud (<2%Error)
HRER FritE 115200bps (< 1%Error)
K 921600bps (<1%Error)
T RTS/CTS, C(ERIATE)
BRI I, e
15 1B A7 ) 5 1
EESTREL LA 8
Rk 5 LML UART &R = K
X = RX
RX = TX
" RTS » CTS
B TS = RTS FHL
GND GND
P B 3 HLIERE K
4.4 EQ 5band
N B SR 5 B EQ A,
5. B 4F M
5.1 BARBiEHE

I T 21 A B AL 5| R R R ) 2 ) i KRR (B o R X A 3G K AR . T
15 GPTO 5| iy i HL it € O AE 100ms Ji 33 N i AR A — N AR R 5| R F 25 Bt fEL . 5735 GPTO
51 B LR E SCOUAE 100ms fi 31 P JATed P A R I 5 BB ) 1350 R AL« e K HH IR RE SO
ZRARART— AN AH L 51 BT 0 LA

R 4: BRNBUEE

Vy — 1/0 #JEHEE (VDDIO) -0.3 +3.3 i
Vi, — B/ EF YRR (VDD) -0.3 +4.2 i
TOT - I'ﬁﬂﬂ%‘lﬁ =40 +80 °C
Ty = B ~40 +105 °C

RYNT LR BIRA S @RINFFE 6/12 www.ansiotech.com



AR R H B R A ANS-BT303M
5.2 HEIIEEXHEF

5. JfEdE TAEZAE

Vy — BOfiEE R (VDD) 3.0 3.3 4.2 vV
6. MEBREELR & BiFFHESR

R 6: I AU S RN By L SR 2

T P AU 2 SE03

' » NER AR Class—2

Gl BUBHOEHA:  Class B

7. EIWRIE

FERATAE TR IE 2 i, 5 ) 2 B ORI O Dl 025 o ke 035 T80 (oK) A
JEFR R R DL RAE A A7 AR 12 I ) OR 4 ) T MK 1o R R LB A, 1A A T THI O R A T 42 IR
IPC / JEDEC J-STD-033 #55E (K3t EHHEATHRAE .

VER: IERARETE 65° C DA Ein#he IREATRPHRESET R (65° CRAL) , MASEE
BN HFER P .

A LA D A S M0 4T T B2 0 SBT3 0 5 , 60285 1y 75 0B T AR AR
FER R, £F30° C / GONRH FUBRBEIARE T, MSL CIEHERURAEGL) 3 MibefE2s A A2 Ut i)/ T

168 /NH

R T BVUBLE RS (AR E

YA @ wARIBRE] | WAIe 30° | sAKMIFRSE] | EAIRe 30° | SR FR
30° C/85% + 72 /@ C/85% + 72 /NEf@ C/85% + T2/NEf@
30° C/60% 30° C/60% 30° C/60%
3 9 /B 7 /N 33 /NEf 23 /N 13 R 9 R
RGBS Bt 5y Tfilie, E0L4% A4 ) PCB M. &, 27 A ST LB A& AR IE i
DR B SUITR] R i il RE AT 3 AR AR 5K o 3R U B b B 157 5 [ AR 426 E 1 J-STD-020D1 Ayif o 7
FelC B SR T R BN A N R P 1 B S S X BRI T R E TR T

RYIT LA ERA S @RNTE

7/12

www.ansiotech.com




AR R H B R A ANS-BT303M

T A

L

217

210

25

0 1 2 3 4 5 6 mn
SR R TE A [l

FAIX (A —@BUE%% %ﬂﬁ,Aﬂ@%Q&TC/So@ZﬁmHm%HHBWﬂﬁ
PEFEE] 120~150°C o XA B TR R IV 5 ST R AL 21 PCB Ak b, I 58 4 2 BRia 71 LAy 41 4

IELOL T

SPEFIX 1 (B) - {EBEBT B, BEFARG FRIF 5] Hh s B4R ik I -8 76 PCB AR _F, B 1EEAT]
WA . BRI TS A A R, BRI AL AR B A AR IS T AR W B AN R
fﬁﬁﬂBﬁ%ﬁiﬁ&%ﬂ%” Wz X, @GR N 150° £ 210° , B [EH 60 & 120
/

FHFIX 2 (C) (AIR) - O 7 ARIRELEERAF R R, S DO IR ORIFAE 210 - 217 25 20 & 30 £

FIAX (D)~ IR A Sney Ag3. 0 / Cu0. 5 Beit . e ml LA L AR 2 % .
UEE (L i JSE 2% A8 15 LA 1) R I AR 1, (HAS B DA% T G B AR 22 € slgioh o LK ey
@%@ﬁé@@%iﬁhMﬁ%ﬁ%ﬁﬁﬁoﬁrmwﬁmﬁ<m>ﬁ%ozmc MR T
217° C I, ARHRIN B %05 80 21 90 £

AEIX () — WAV BENIZAR, CARERIERDRIDN, Rt — R AR . B4 A0
LR Z A 4°C

8. RS

8.1 WIER~F

B OREHARFRR ST 10, 0mm(W) x 16. Omm(L) x 2.2 mm(H) AZ: =40.2mm
B RS 1L 0mmX0. 8Smm AZ:  +0. lmm
B OEMEEE: 1.27Tmm AZ:  £0. lmm

RYNT LR BIRA S @RINFFE 8/12 www.ansiotech.com



AR R H B R A ANS-BT303M

_ =

ANS-BT303M &8  (TiARED

9. WEAFBITEN
0.1 JREEREN

ANS-BT303M 5 Je Ak 1 b Aofle [ 970 i 2 e, oAk P ) e o 2 B ke B A AL 2R D 1)
PCB [AJs R, BUARE AR USRI RS R R, I B DR EAR B AR R DL T s As
FCE, DA R AR R E AT S

9.2 fifafem (EHRHERL)

AR L S, K PCB AR R 4 =1 #l8E 2, 85 PCB AR ) HAt o s R xh Hoad il T
P, REN T AZLEL AR, BB REm TR oudfh. s, WAk Al s,
AR LAY . IEMSEE. WRIONSE, BLBRAGHLERDIAR T AR T . BB R
0§ IR JR SE BRI PRI BRI H 81T

RYNT LR BIRA S @RINFFE 9/12 www.ansiotech.com



AR R H B R A ANS-BT303M

9.3 fifRfErs (SMEBRLD
FER AR AR LB AT DL

SRS i ‘Fﬁ%%&ﬁMBﬁ%N?ﬁ%ﬁﬂmﬁz FORE R 1L AT (R
AR EXT ANT S LTIAELE) N S0 GCUREASL; 2, i Ze /s Al 65 PR AT 8, R
P, RATHEEIIL; 3. gk A %05m,EWQMW%ME%%OInt§%ﬁ 4,
uﬁ%ﬁgﬂﬁ%ﬁm$ﬁ AN ) M Hef EXT ANT 38 11 0 for L IES0e 85 AT W8 75 YA B - 2
B, REEEBULIRTR, JHHEIANE ﬁ nrfEAE ], JES A T%i& %%p%m T 22
@%£—¢HEEMW%%%,ﬁ FT RS HOSEAT R, DU UCRC ;6. BEMLA) RF o
FLIE I 5 28 G b A o] i s B 20

RYIT LA ERA S @RNTE 10/12

www.ansiotech.com



AR R H B R A ANS-BT303M

9.4 S ERE

— IR BRI A G S AN B A Te, DLREIOE K gt PCB Lk uiiE
LMK NI T RERE, TR B ARERAN S X s A ) B % 2/ S A R L —FER,
WK RE S RGBT B0, 08 T IS S0k, NS o 2k LR AR (A 2, 1314
BB AL TN AL, 456 ERMAMAMTAE 90 ALk, NOBERAERIRI) SN AT BN
R, PSSR R RS I AR AR, SRHRA R AZE, B, eI
IR, AT REZ I P A LRIER 1

SIS
= = =
— = =
= = =
3
= = = =
= S R AR Ao 2t 5 o "I'H’\E"A‘TIS:IVYS
A NNARERR Al IR AR R ARAAL
PCB PCB

Best

B 11 (T e 2RI R R AR

10. PRAEREER

FER

FERE: 270mm * 220mm
100pcs/%E

B /MZE 2000pes

RYNT LR BIRA S @RINFFE 11/12 www.ansiotech.com



ZIARCE PR AR T

11. B H % A

ANS-BT303M

MIC

68K K10

EL_;CH{ Ci4 :M]C

k é BEL

U

33V

BAT ; mT G
Msﬂg e =
MCL-T L [Eren 1 DaCL
Y w2 5 g S zg e ggd
EE o
s [
[
D—l—Gz.w
D—l—@mn
T/ e
2z o A
LED [i
. R
reser [ —a n—“i
22,35 A . T | ~ ==
| o /N
0, RN & PR A BR A H]
GND
1 2 i =Title> SIFE:
5V &V 12 Ad
o “ DRAWN: <Drawn By> paten: <Drawn Dete>
T 1F PUR
GND Dj —|— T | k RELEASED: DATED: DRAWING NO:
- Hca am el
l = CHECKED: DATED: <Drawing Number>
N SCALE: SHEET:  dF rev:  <Revision>
FY T LRPREBRA T @RNTH 12/12 www.ansiotech.com




	1.介绍
	2.一般规格
	3.硬件规格
	3.1 引脚定义图
	3.2 引脚定义说明

	4.物理接口
	4.1 通用数字IO口
	4.2 RF 接口
	4.3 UART接口
	4.4  EQ 5band

	5.电气特性
	5.1  最大额定值
	5.2 推荐工作条件

	6.湿度敏感度等级 & 防静电等级
	7.回流焊
	8.模块结构参数
	8.1  物理尺寸

	9.硬件设计建议
	9.1 焊接建议
	9.2  布局指南（模块内置天线）
	9.3 布局指南（外部天线）
	9.4外置天线

	10. 产品包装信息
	11.应用电路图

